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Inventia presupusd se refera la un procedeu de fabricare a firului conductor (semiconductor), de exemplu
microconductor (microsemiconductor), de o sectiune prestabilitd in procesul lui de turnare, utilizat in domeniul
constructiei de aparate electronice si electrice, tehnicii de masurare, tehnicii medicinale, tehnicii de calcul etc.

Din lipsa procedeelor de masurare cu o precizie suficientd pentru uzul practic a parametrilor fizici a firului conductor
(semiconductor), cum ar fi, de exemplu, sectiunea firului, neomogenitatea sectiunii lui poate atinge valori inadmisibile
mari, iar valoarea absoluta a sectiunei firului in procesul lui de turnare este apreciata intuitiv.

Este cunoscut procedeul de masurare a microfirului conductor acoperit cu invelis izolator de sticla (vezi inventia SU nr.
148 527A [1]), care prevede aplicarea unei tensiuni majorate intre firul conductor si inelul ce cuprinde microfirul.
Diametrul firului conductor dupa acest procedeu se apreciaza dupa valoarea curentului de descarcare prin invelisul
izolator.

Din cauza posibilei strapungeri de izolatie a firului conductor si a preciziei reduse de masurare, procedeul nu a gasit
utilizare practica.

Procedeul conform inventiei SU nr. 212 551A [2], in determinarea diametrului firului conductor asigura o precizie mai
satisfacatoare, nsasi el poate fi utilizat numai in regim static de masurare a firului deja produs.

Scopul inventiei presupuse este in obtinerea unui fir conductor (semiconductor) in procesul lui de turnare de o sectiune
si omogenitate de sectiune impusd cu o pozitie suficientd pentru uzul practic §i ca urmare producerea firelor
conductoare (semiconductoare) de o calitate inalta.

Procedeul conform inventiei presupuse, inlaturd dezavantajele procedeelor cunoscute prin aceea ca se controleaza in
mod continuu sectiunea firului conductor (semiconductor) pe tot parcursul lui de turnare, comparand-o sectiunea
conductorului prototip, se corecteaza eventualele abateri a sectiunei efective de la cea de prototip, modificand regimul
de turnare a firului conductor (semiconductor) pentru ce: prin conductorul ce se toarnd consecutiv in unitati de timp
egale se transmit curenti de valori corespunzator I si I/2; curentul de valoarea I se transmite printr-o portiune de fir
conductor de o lungime impusa si fixa, iar curentul de valoarea I/2 se transmite prin circuitul serie compus din portiunea
firului conductor (semiconductor) sus numit si conductorul prototip de sectiunea ceruta a firului ce se toarna si lungimea
egala cu lungimea portiunii numitd de fir turnat; in continuare se compara caderea de tensiuni pe aceste portiuni de
conductori, cu diferenta de tensiuni obtinuta se actioneaza asupra regimului sistemului de turnare a firului conductor,
modificand regimul lui de lucru pand cand sectiunea conductorului turnat devine egala cu sectiunea conductorului
prototip.

In cele ce urmeazi se descrie modul de realizare a inventiei.

in continuare se di un exemplu de realizare a inventiei in legatura cu fig. 1 si fig. 2, care reprezinta:

- fig. 1, schema functionala a dispozitivului de turnare a firului conductor (semiconductor) si dirijare cu sectiunea lui;

- fig. 2, schema echivalenta electrica de masurare.

Dispozitivul ce realizeazd inventia contine: sursa de curent 1, elementul 2 de legatura electrica a sursei de curent 1 cu
firul ce se toarna 3, preforma 4, din care se toarna firul coinductor (semiconductor), electrodul 5, unit electric cu
comutatorul 6 cu grupa de contacte I, ansamblul amplificator-convertizator 7, sistemul 8 de dirijare cu procesul de
turnare a firului turnat si firul prototip 9, unde intrarea amplificatorului-convertizator 7 electric este unitd cu contactul
mobil al comutatorului 6 iar iesirea lui electric legata cu intrarea sistemului 8 a carui iesire mecanic este legata cu
preforma 4.

Firul se confectioneazd in modul urmator. Sursa de curent I (fig. 1) este construita in asa mod cd ea periodic si
consecutiv la iesire asigura (oscileaza) curenti de valoarea i(t)/2 corespunzator. lesirea sursei 1 cu aceeasi periodicitate
de comutatorul 6 se comuteaza astfel: cand curentul este de valoarea i(t) iesirea lui se comuteaza la circuitul serie 10
compus din elementul 2, portiunea 11 de conductor turnat de lungime fixa 1, ce are rezistenta ohmica R; si preforma 4
de rezistenta Ry (fig. 2, a).

Cand curentul la iesirea sursei 1 este de valoarea i(t)/2 iesirea ei se conecteaza la circuitul serie 12 (fig. 2, b), compus
din elementul 2, firul conductor 11, preforma 4 si conductorul prototip 9 cu rezistenta ohmica echivalenta R,. Sursa de
curent 1 se comuteaza in asa mod cé curentii i(t)/2 ce curg prin circuitele sus numite au directii opuse, adicd sant in
contrafaza (fig. 2, c).

Cand se comuteaza iesirea de curent i(t), semnalul masurator se culege de pe circuitul serie 13 de rezistenta sumara
(RiR,y) si este (fig. 2, ¢):

u (H)=i(t) (R Ry (R Rpe)sin(wt), (1)

unde R, —rezistenta ohmica a portiunii de conductor 11;

Ryt - rezistenta ohmica a preformei 4;

Q) - frecventa ciclica (frecventa circulard)

iar cand curentul este de valoare i(t)/2 semnalul masurdtor se culege de pe circuitul serie 12 cu rezistenta sumara
(Ri+RytRy) si este (fig. 2, c):

W ()=i(t)/2(R+RpRo)=(In/2)(Ri+ Ryt Ro)sin(wt+m)=-=(Ln/2)(Ri+ Ryt Ro)sin(wt),  (2)

unde Ry —rezistenta ohmica a conductorului prototip.

Semnalele u;(t) si uy(t) (fig. 2, c) prin intermediul contactului 5 pe care alunica firul conductor 3 se aplicé la intrarea
amplificatorului-convertizator 7 cu iesirea electric i mecanic legata cu sistemul 8 de dirijare a procesului de turnare a
firului conductor.

Conditia la care se considera ca sectiunea firului conductor este de valoarea prestabilitd si omogena este:

u;(t)-ux(t)= In(R+Rpp)sin(ot)-(In/2)(Ri+Ryet+Ro)sin(wt)=0, 3)
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sau 2R+2R,+R;-R-Ro=0; 1,#0; 1,/2=0; sin(et)=0. (3"

Este stiut ca rezistenta R a unei portiuni de conductor de lungime I cu sectiunea sa S se gaseste in relatia:
R=41p/nd*=pl/S, 4)

sau S = Ry/pl, 4)

unde p - rezistenta specifica a materialului conductor (semiconductor);

S — sectiunea conductorului;

d — diametrul conductorului;

1 — lungimea conductorului;

T - constanta.

Pentru firul conductorul de forma cilindrica diametrul lui d cu sectiunea S se gasesc in relatia:

d=~4S/m. (5)
Egalitatea relatiei (3”) cu zero poate avea loc cand:
Ri=Ro=pl/S-polo/Se=0, (6)
unde py, 1 1 Sy sant corespunzator rezistenta specifica, lungimea si sectiunea firului conductor prototip.

Cand p=p,, =1, sectiunea firului conductor S devine egala cu sectiunea firului conductor prototip Sy:
S=So. (7)



